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1. Об'єкт дослідження- аморфні напівпровідникові шари та стекла системи Sb-Se, в яких відбуваються
процеси захоплення - вивільнення носіїв заряду. Мета роботи- спектроскопія локальних станів
електрофізично активних дефектiв в некристалiчних напiвпровiдникових матерiалах SbxSe1-x
термодеполяризацiйними, часопрольотними та електрофотографiчними методами. Встановлено, що при
введенні в аморфний селен сурми появляються рівні захоплення з глибиною залягання 0.34 і 0.45 еВ.
Виявлено відсутність транспорту фотоінжектованих дірок -зареєстровано лише перенесення заряду
електронами. Спектральна залежність фоточутливості аморфних SbxSe1-x в порівнянні з чистим селеном
однозначно вказує на підвищену чутливість у довгохвильовій області спектру. На підставі одержаних
результатів зроблено оцінку перспективності використання шарів SbxSe1-x в якості фото- та



ретгеночутливих носіїв зображення.

2. The dissertation is devoted to gap-state spectroscopy in disordered semiconductors. A new direction in the
physics of non-crystalline materials is elaborated, which based on the concept of metastable states relaxation in
amorphous chalcogenides. The electronic transformations induced by addition of Sb on band-gap states are
considered for low-dimensional non-crystalline selenides. There is established by xerographic and photocurrent
transient spectroscopy that metastable states of structural defects at sensibilisation transformed to an electrically
active centres and radically change the processes of carrier drift, localisation and emission. The methods of
influence on relaxation effects and recording materials based on them are proposed.
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